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[57]申請專利範圍
1.　一種電壓參考源電路，包含：一溫度穩定型電壓參考源，包含四電晶體，分別為一第一
電晶體、一第二電晶體、一第三電晶體以及一第四電晶體，該第一電晶體具有一第一源

極、一第一汲極以及一第一閘極；該第二電晶體具有一第二源極、一第二汲極以及一第

二閘極；該第三電晶體具有一第三源極、一第三汲極以及一第三閘極；以及該第四電晶

體具有一第四源極、一第四汲極以及一第四閘極；及一維勒電流源，其電性連接於該溫

度穩定型電壓參考源之一端點，用以提供一獨立於供應電壓之偏壓電流，使該溫度穩定

型電壓參考源不受供應電壓變動之影響；其中該第一源極與該第二源極接至一電壓源，

該第一閘極與該第二閘極相連接並接至該端點，該第一汲極與該第三汲極相連接，該第

二汲極、該第三閘極以及該第四源極相連接形成一參考電壓端，該第三源極與該第四閘

極相連接至一參考訊號端，該第四汲極接至該參考訊號端。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之電壓參考源電路，其中該維勒電流源包含：一第五電晶
體、一第六電晶體、一第七電晶體、一第八電晶體以及一電阻器，該第五電晶體具有一

第五源極、一第五汲極以及一第五閘極；該第六電晶體具有一第六源極、一第六汲極以
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及一第六閘極；該第 七電晶體具有一第七源極、一第七汲極以及一第七閘極；以及該第
八電晶體具有一第八源極、一第八汲極以及一第八閘極；其中該第五源極接至該參考訊

號端，該第五閘極、該第五汲極以及該第六閘極相連接，該第六源極與該電阻器之一端

相連接，該電阻器之另一端接至該參考訊號端，該第七源極與該第八源極接至該電壓

源，該第七汲極與該第五汲極相連接，該第七閘極、該第八閘極、該第八汲極以及該第

六汲極相連接至該端點。

3.　如申請專利範圍第 2項所述之電壓參考源電路，其中該第三電晶體、該第五電晶體以及
該第六電晶體為 N通道電晶體(NMOS)；該第一電晶體、該第二電晶體、該第四電晶
體、該第七電晶體以及該第八電晶體為 P通道電晶體(PMOS)。

4.　一種電壓參考源電路，包含：一溫度穩定型電壓參考源，包含一第一電晶體、一第二電
晶體、一第四電晶體及一第五電晶體；一第三電晶體；一第六電晶體；以及一電阻器；

其中該第一電晶體具有一第一源極、一第一汲極以及一第一閘極；該第二電晶體具有一

第二源極、一第二汲極 以及一第二閘極；該第三電晶體具有一第三源極、一第三汲極以
及一第三閘極；該第四電晶體具有一第四源極、一第四汲極以及一第四閘極；該第五電

晶體具有一第五源極、一第五汲極以及一第五閘極；以及該第六電晶體具有一第六源

極、一第六汲極以及一第六閘極；該第一源極與該第二閘極相連接至一參考訊號端，該

第一閘極、該第三閘極、該第四閘極、該第五閘極、該第六閘極、該第二源極以及該第

五汲極相連接形成一參考電壓端，該第二汲極端連接至該參考訊號端，該第一汲極與該

第四汲極相連接，該第三汲極與該第六汲極相連接，該第四源極、該第五源極以及該第

六源極接至一電壓源，該第三源極與該電阻器之一端電性連接，該電阻器之另一端接至

該參考訊號端。

5.　如申請專利範圍第 4項所述之電壓參考源電路，其中該溫度穩定型電壓參考源更包含一
電容器，該電容器之一端接至該參考電壓端，該電容器之另一端接至該參考訊號端。

6.　如申請專利範圍第 5項所述之電壓參考源電路，其中該第一電晶體、該第三電晶體、該
第四電晶體、該第六電晶體以及該電阻器組成一維勒電流源，其中該維勒電流源係用以

供應該溫度穩定型電壓參考源一獨立於供應電壓之穩定偏壓電流。

7.　如申請專利範圍第 6項所述之電壓參考源電路，其中該第一電晶體以及該第三電晶體為
N通道電晶體(NMOS)；該第二電晶體、該第四電晶體、該第五電晶體、以及該第六電晶
體為 P通道電晶體(PMOS)。

圖式簡單說明

為讓本發明之上述和其他目的、特徵、優點與實施例能更明顯易懂，所附圖式之詳細說

明如下：第 1圖係繪示為一種電壓參考源觀念之示意圖。
第 2圖係繪示依繪示為本發明一較佳實施例的一種電壓參考源電路之電路圖。
第 3圖係繪示為本發明另一較佳實施例的一種電壓參考源電路之電路圖。
第 4圖係繪示為第 3圖的電壓參考源電路之模擬曲線圖。
第 5a圖和第 5b圖係繪示分別為第 3圖的電壓參考源電路之模擬曲線圖。
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